‘. A

10

51

&0

= PROCEDIMIENTO =

EB/. =

MEMORTIA DESCRIPTIVA
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fabricacion de una pantella de mosaico de doble cara = a favor de la
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Bl objJjeto del invento es un procedimiento pars la fabricacidn
de uns ﬁantalla de mosaico de doble care, la cual se compone de un S0 -
porte metdlico coherente o contf{nuoc y de ung multitud de elgmentds metd -
licos embutidos aislados‘en é1 ¥ que abtraviesan demde la cars delanters
a la trasers del soporte, siendo fotomsotives los elementos por un lado
¥y el soporte por el otro lsado.

Ia pantalla se compone segin las figs. la ¥y ;E de un soporte
metélico 1 metédlicamente condustor y de forma de tamiz o tela metélioa,
en el cual se embuten aislados numerosos elementos 2 correspondientes
al tamafio del punto de la imagen o mejor todavia mds pequefios. En la
fig. la, se representa un trozo pequefio de una pantallsa almacenadora
de estae clase con sumento muy fuerte. Ia capsa alslante 3 impide todb
eortocircuito entre el elemento 2 y el soporte 1.

¥l soporte es un cuerpo conductor cont{nuo. los elementos es -

tédn todos alslados entre s{ y del soporte. Ahora bien, es necesario

que por une de las superficies ascumledores de la pantalla (en la fig.

1b el lado de la izguierdas) se activen sdlo las cabezas de 1los elemen -
tos 2, mientras gue el soporte permenezca inactivo por este lado, ¥y
que inversamente por la otra cara resulte segin el invento lo contra -
rio, gracisas a:gpegia'pantalla de mosaico se monta como pared divisore
entre dos baﬂoé‘elecfroliticoa gue sirven pa;a la precipitacién de 1a

sustancia activedora, por ejemplo plata, y que para activar los elemen.
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Se

tos el soporte se una con un electrodo que sirve de énodo en aqﬁél bafio
Y que se encuentras por el lado de los elementos gque Se han de activar,
mientras que un electrodo situado en el otro bafio se comecte como ceto -
do, después de lo cual pars activar el soporte por el otro lado se ale -
Je el bafio gue contiene al electrodo que sirve de &nodo, se conecte el
soporte como oétodo ¥y sé conecte como gnodo el electrodo situado en el
otro bafio,
En dos recipientes especiales se colocan por ejemplo segﬁn le
fig. 2 dos 1iquidos de platear 4', 4n, Ta pentalle écumuladora que 8se
ha de trgtar forme uns pared divisora hermética al agua entre los dos
recipientes, como puede conseguifse fdcilmente mediante juntas de goma,
Be |
Primeramente se utilizen 108 dos bafios 4n. ETn ocade befio se pfe -
vé€ un electrodo gue se une con la borna -a. $ -c- de entrada de la GO -
rriente. ¥l soporte de la pantslls de mosaico se une con una de las
otfas bornaes b. El eleotrodo unido con -a- se conecta como dnodo y el
unido con ¢, como cédtodo y el soporte unido con b se une sl mismo tiem -
po con el énodo. En esta fase de trabajo serplatean 86lo los elementos
por su superfioie, |
A continuacidn el electrodo unido con ¢ se convierte en dnodo
y el soporte en cétodo y se aleja el bafio 4'. Entonces se produce un
pleteado del soporte por la care inferior, guedando los elementos 11 -
bres por diche cars inferior, de suerte que se oconsigue el fin perse -
guido. '
S1 contra 10 que hay que esperar se platease parcialmente en
la primers operacidn tembién el soporte.‘entoﬁces en una operacidén in .

termedia puede alejarse el bafio 4". Entonces el soporte se conecta como

énodo y oomo cétodo el elesctrodo unido con a. De este formas puede ha -

cerse desaparecer el plateado eventual del soporte y 8dlo los elementos
retendrén su plateado por la cara superior.
Es ademéSZQviﬁente que segin el método explicedo los metales

se podréﬁ gultar bién sélo de los elementos o bien sdlo del soporte.
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£op consiguiente puede por ejemplo conseguirse gue, comoc se indica en

3. -

la fig. 2, los elementos_sean més largos gue el soporte y gue sobresal :;
gen las cabééas de los mismos. Esta conformacidn del electrodo mosaico
puede ger muy conveniente al emplearld para la recepcidn.

Es también posible el precipitar sélo sobre los elementos o sé .
lo sobre el soporte metaies nobles fotoeléctricemente activados, como
oro, rlatino u otros. De este maners puede impedirse que después ge DpPre.

sente en puntos 1nconvenien£es glgune fotoemisidén perturbadors.
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Ia presente patente consta de las sigulentes reivindicaciones:

1. - Procedimiento para la febricacion de una pantalla de mosai-l
co de doble cara, gue se componevde un soporte metdlico continuoc y de
une multitud de elementos metdlicos embutidos aisledos en €1 y gue a -
traviesan desde la cars delantera a la trasera del soporte, siendo foto-
aotivos los elementos por une de las caras y el soporte por la dtra,
careocterizado porgque la pentalls mosaico se monte como pared divisoras
entre dos bafios electroliticos gue sirven pars la precipitacidn de le
sustanciea activadora, por ejemplo plate, y porgue para aotifar los ele -
mentos, el soporte se wne con un electrodo gue hase de énodo, en el ba -%
fio que sé encuentra por el lado que se ha de activar de los elementos,
mientrag que otro electrodo situado en el otro bafio se conecta ca@o cé -
todo, y después, parae activar elvsoporte por el otro lado se elimins '
el befio gue confiene al electrodo gue hace de énodo, se conecta el o -
porte como cdtodo y como énodo se conecta al electrodo situado en el
otro befio.

saico de doble cara. - Segun se describe y reivindica en esta memoria

descriptiva y se ilustre con los planos que a la misme se acampafien,
consta este memoria desstiptiva de tres hojas foliadas y escritas e
maguina por una sola de sus carsas.

Madrid, a
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